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64Go supporté 10 Hrs 25,885 33,750
128Go 7.5 Hrs 20 Hrs 51,783 67,518
256Go 15 Hrs 40 Hrs 103,566 135,036
512Go 30 Hrs 80.5 Hrs 207,159 270,108




Cartes Micro SD EVO PLUS avec Adaptateur SD

Caractéristiques principales

Format Micro SD
Accessoire Adaptateur SD
Série EVO PLUS
Capacités 64/128/256/ 512 Go
Garantie 10ans
Dimensions (LxIxH) 15x11x1 (mm)
Poids net 0,5 g (approx.)
Vitesse de transfert
Capacités Lecture Ecriture Classe Grade
64 Go 130 Mo/s 130 Mo/s 10 1
128 Go 130 Mo/s 130 Mo/s 10 3
256 Go 130 Mo/s 130 Mo/s 10 3
512 Go 130 Mo/s 130 Mo/s 10 3
Spécifications environnementales
Températures en fonctionnement -25°Ca85°C
Températures hors fonctionnement -40°C a 85°C

Humidité

Certifications

Points forts

Etanchéité

Septembre 2021

Les cartes mémoire Samsung résistent a plus de 72h d'immersion en eau de mer

40°C, 93%, 500 heures

FCC, CE, VCCI, RCM

Contenu du pack
Carte Micro SD + Adaptateur SD
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Réferences
Capacité Modéle
64 Go MB-MC64KA/EU
128 Go MB-MC128KA/EU
256 Go MB-MC256KA/EU
512 Go MB-MC512KA/EU

EAN
8806092411142
8806092411159
8806092411166
8806092411173
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Résistance magnétique
Résistance & un champ magnétique de 15K Gauss, soit I'équivalent d’un appareil IRM

Résistance aux Rayons-X
Résistance aux rayons X tels que les scanners les scanners d’aéroports

Résistance a la température
Résistance a la température de -25°C a 85°C
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